
L   2.0mm
W 3.2mm
H  1.0mm

－ ＋アンプ

①

②

③④カソード

③

④

①②アノード

① 電流
増幅 ②

②カソード
①アノード

－ ＋

RoHS指令適合情報 
http://www.naisweb.com/j/
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照度センサ
カドミフリーで、人間の視感度に近い感度特性を実現。
CdSセルの置換えとしても導入しやすい「リードタイプ」もラインナップ。

箱入数：〈SMDタイプ〉内箱 ３，０００個、外箱 ３，０００個
〈リードタイプ〉内箱 ２，０００個、外箱 ２，０００個

タイプ（形状） 光電流 ご注文品番（テーピング包装）

SMDタイプ
２６０µA ※

AMS104Y（1,4番端子が引き出し方向）

リードタイプ AMS302T

注）※Ev=１００lx（Ev：照度。光源は、蛍光灯を用いる）
テーピング包装品が標準です。（品番末尾の“Y”“T”は包装形態を示します。）
SMDタイプで２、３番端子が引き出し方向のテーピング包装品をご希望の場合は、お問い合わせください。

■定格
1．絶対最大定格（測定条件 周囲温度：25℃）

項目 記号 AMS１０４/AMS３０２ 備考

逆電圧 VR －０．５～８V

光電流 IL ５mA

許容損失 P ４０mW

動作温度 Topr －３０～８５℃ 低温においては氷結、結露しないこと

保存温度 Tstg －４０～１００℃ 低温においては氷結、結露しないこと

2．推奨動作条件
項目 記号 AMS１０４/AMS３０２ 備考

逆電圧
最小

VR
１．５V

―
最大 ６V

■特長
1．光学フィルタ内蔵により、人間の

視感度に近い感度特性です。

ピーク感度波長：５８０nm

2．周囲の明るさに比例したリニアな

光電流出力。

電流アンプを内蔵しているため、高い光

電流出力を実現しました。

IL=２６０µA（平均）＠Ev=１００lx（蛍光灯）

3．環境に優しいシリコンチップを採用。

4．鉛フリーはんだ対応。

5．動作電圧は、1.5～6VDCなので、

バッテリー駆動に適しております。

6．小型・軽量のSMDタイプと、CdS

セル（光導電セル）と同じリードタ

イプをラインアップ。

■用途
1．液晶機器（携帯電話、液晶テレビ、

カーナビ、モバイルPC、PDA)の液

晶バックライト制御。

2．携帯電話のキーパッドバックライ

ト制御。

3．住宅照明、防犯照明、自転車の自

動点灯。

4．掛時計の明るさ検知。（電波時計）

●SMDタイプ

●リードタイプ

■品種

All Rights Reseved ⓒ Copyright Matsushita Electric Works,Ltd.
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3．電気的・光学的特性（測定条件 周囲温度：２５℃）
項目 記号 AMS１０４/AMS３０２ 測定条件

ピーク感度波長 ― λp ５８０nm ―

光電流１

最小

IL1

９．１µA

VR=５V Ev=５lx ※１平均 １３µA

最大 １６．９µA

光電流２

最小

IL2

１８２µA

VR=５V Ev=１００lx ※１平均 ２６０µA

最大 ３３８µA

光電流３ 平均 IL3 ５００µA VR=５V Ev=１００lx ※２

暗電流 最大 ID ０．３µA VR=５V

スイッチング時間
上昇時間 平均 tr ８．５ms

VR=２．５V，Vo=２．５V，RL=５kΩ
下降時間 平均 tf ８．５ms

注）※１．光源は蛍光灯を用いる。Ev＝照度。
※２．光源はCIE標準A光源を用いる。
※スイッチング時間の測定方法

■参考データ
1．許容損失－周囲温度特性

4．光電流－照度特性
光源：蛍光灯、CIE標準A光源
逆電圧：５V、周囲温度：２５℃

2．相対感度－波長特性

5．相対光電流－周囲温度特性

周囲温度：２５℃、逆電圧：５V

光源：蛍光灯、照度：１００lx
逆電圧：５V

3．暗電流－周囲温度特性

6．相対光電流－逆電圧特性

逆電圧：５V

光源：蛍光灯、照度：１００lx
周囲温度：２５℃

照度センサ（AMS１，３）
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7．スイッチング時間－負荷抵抗特性
光源：白色LED，逆電圧：２．５V
負荷抵抗電圧：２．５V，周囲温度：２５℃

２．リードタイプ 外形寸法図

一般公差±０．５

■寸法図（単位mm）
１．SMDタイプ 外形寸法図 実装パッド（TOPVIEW）

端子厚t=０．１２５
一般公差±０．１

加工寸法公差±０．１

照度センサ（AMS１，３）
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■使用上のご注意
１．絶対最大定格を超えるストレス印

加について

各端子の電圧、電流値が絶対最大定格を

超えた場合、過電圧、過電流により内部素子

の劣化が起こります。著しい場合には、配線

の溶断やシリコンP/N接合部の破壊に至るこ

ともあります。

したがって、ご採用にあたっては、最大定

格値は瞬時といえども超えることのないよう

に設計してください。

２．静電気放電による劣化、破壊について

一般に静電破壊とよばれる現象で、各種

の要因にて発生する静電気が本製品の各端子

に接触時放電し、素子内部を破壊させる現象です。

ご採用にあたって以下の注意事項にご留意

いただき、製品の包装開封後は、静電気対策

を実施してください。

１）本製品を取り扱う作業者は、制電性衣服を

着用し５００kΩ～１MΩ程度の保護抵抗を介し、

人体アースを取ってください。

２）作業台上に導電性のある金属板を張り、測

定器、治具等はアースを取ってください。

３）はんだごての使用に際しては、リーク電流

の少ないものを使用するかはんだごての先端

をアースしてください。（低電圧用のはんだ

ごてのご使用をおすすめします。）

４）組立に使用する設備類もアースを取ってく

ださい。

５）プリント実装基板や機器の梱包には、発泡

スチロール、ビニール等帯電性のある高分子

材料は避けてください。

６）本製品の保存および運搬は静電気の発生し

にくい環境（例えば湿度４５～６０%）にし、導電

性包装材にて保護ください。

3．電源投入時は、内部回路安定のためセン
サに流れる電流が変化しますのでご注意

ください。

４．保管方法
本製品は透明樹脂パッケージであり、湿度に

敏感であるため防湿包装をしておりますが、

保管の際には以下の点にご注意ください。

１）防湿包装パック開封後は、すみやかにご使

用ください。（７日を目安としてください。）

２）防湿包装パック開封後、長期保管される場

合は、シリカゲルを入れた防湿袋等での防湿

包装を推奨します。（３ヶ月を目安としてくだ

さい。）

３）保管環境が極端に悪い場合、はんだ付性の

低下、外観不良、特性劣化を生じるおそれが

ありますのでご注意ください。

保管場所については、以下の条件を推奨いた

します。

・温度 ：０～３０℃

・湿度 ：６０%RH以下（ただし、氷結、結露

はお避けください。）

・雰囲気：亜硫酸ガスなどの有害物質の発生

がなく、ほこりが少ないこと。

※吸湿した状態ではんだ実装時の熱ストレス

を加えると、水分が気化、膨張し、パッ

ケージ内部の応力が増大し、パッケージ

表面に膨れやクラック等が起こる場合が

ありますので、次項のはんだ付け条件と

合わせてご注意願います。

５．はんだ付け推奨条件

〈SMDタイプ〉

１）推奨条件

（１）ＩＲＳ法

T1

T2

T3

t1 t2

T1=１５０～１８０℃

T2=２３０℃

T3=２５０℃以内

t1=６０～１２０秒

t2=３０秒以内

（２）はんだごて法

コテ先温度：３５０～４００℃

はんだごて：３０～６0W

はんだ時間：３秒以内

２）浸漬はんだ付け法は実施しないでください。

〈リードタイプ〉

１）推奨条件

（１）ＤＷＳ法（フロー）

T1=１２０℃
T2=２６０℃以内
t1=１２０秒以内
t2+t3=６秒以内

（２）はんだごて法

コテ先温度：３５０～４００℃

はんだごて：３０～６0W

はんだ時間：３秒以内

２）はんだ付け箇所は、リード付け根より３mm

以上離してください。

６．実装時の注意事項
１）同一基板上に多種多様なパッケージが混在

している場合、リード部の温度上昇がパッケ

ージサイズに大きく依存しますので、本製品

の端子はんだ付け部の温度が上記条件以下と

なる温度条件を設定の上、実機にて事前確認

をお願いいたします。

２）上記推奨条件を超える実装条件の場合、使

用樹脂の強度低下や、各構成材料の熱膨張係

数の不整合が大幅に増大し、パッケージのク

ラックやボンディングワイヤーの破断等が起

こる場合がありますのでその使用可否につい

て弊社までお問い合わせください。

安全に関するご注意
けがや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。
●仕様範囲を越えて使用した場合、異常発熱、発煙、発火などの恐れがありますので絶対に避けてください。

●端子の接続につきましては、仕様図などでピン配置をご確認の上、正しく接続してください。誤った接続をされますと、予期せぬ誤動作、

異常発熱、発煙、発火などの恐れがありますので、ご注意ください。

●安全上、特に重要な用途には、保護回路、保護装置などによる安全などの適切な措置を実施願います。

照度センサ（AMS１，３）
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７．洗浄について

はんだフラックスなどの洗浄は、アサ

ヒクリンAK-２２５による浸漬洗浄をおすすめします。

やむを得ず、超音波洗浄を行われる場合

は下記条件内とし、事前に不具合発生のな

いことを確認の上、ご採用いただくようお

願いいたします。

・周波数 ：２７～２９kHz

・超音波出力：０．２５W/cm2以下 ※

・洗浄時間 ：３０秒以下

・使用溶剤 ：アサヒクリンAK-２５５

・その他 ：プリント配線基板や素子が

超音波振動子と直接接触しないよう溶液中

の浮遊した状態で行ってください。

注）※超音波洗浄槽の単位面積（底面積）に

対する超音波出力を表わします。

８．輸送について

輸送中に極度の振動を与えますと、リ

ードが変形したり、本体が破損したりする

おそれがありますので、外装箱および内装

箱は、ていねいに扱ってください。

９．蒸気、ホコリ、腐食ガスなどの多

い所、有機溶剤の付着する場所で

の使用は避けてください。

10.リードタイプのリードフォーミ

ングおよび切断
１）リードフォーミングははんだ付け前に常

温にて行ってください。

２）リードのフォーミングおよび切断は、リ

ード付け根より３mm以上離してください。

３）リードのフォーミングおよび切断は、リ

ード付け根を固定して行ってください。

４）リード付け根にストレスが残る取り付け

は避けてください。

１１．照度センサNaPiCaの包装形態は以下のようになります。
1）SMDタイプテーピング包装

該当商品 テープ形状および寸法 テーピングリール形状および寸法

照度センサ
NaPiCa
SMDタイプ
AMS１０４Y

1.5 ±0.3

2.4±0.13.
6
±
0.
1

0.2 ±0.05

3.
5
±
0.
1

4.0±0.1

1.
75

±
0.
1

2.0±0.14.0±0.1

φ
1.0 ±

0.1

8.
0±

0.
2

φ
1.
5
+0
.1

-0

部品を装着した場合 

カソード側 

アノード側 
引き出し方向 

注）１，４番端子が引き出し方向

２）リードタイプテーピング包装
該当商品 テープ形状および寸法

照度センサ
NaPiCa
リードタイプ
AMS３０２T

注）テープはつづら折り状になります。

項目 記号 寸法 備考
送り穴ピッチ P０ １２．７±０．３
製品間ピッチ P １２．７±１．０
製品距離 P２ ６．３５±１．３
製品底面距離 H ２０．５±１．０
リード線間隔 F ２．５４±０．５
製品倒れ ∆h ０±１．０
製品傾き ∆p ０±１．０
テープ幅 W １８．０＋１．０－０．５

押さえテープ幅 W０ １３．０±０．３
送り穴位置 W１ ９．０＋０．７５－０．５

押さえテープ距離 W２ ０～０．５
送り穴径 D０ ３．８±０．２
テープ厚さ t ０．５±０．２ 押さえテープ厚さ含む
不良品切断位置 L Max：１１．０

■照度センサNaPiCaの用語説明
用語 記号 説明

逆電圧 VR カソード－アノード間の印加電圧。

光電流 IL 光を照射したとき、カソード－アノード間に流れる電流。

許容損失 P カソード－アノード間で許容しうる電力損失。

動作温度 Topr 規定の許容損失条件のもとで、正常に動作しうる使用可能な周囲温度範囲。

保存温度 Tstg 電圧を印加せず放置保存しうる周囲温度範囲。

ピーク感度波長 λp 感度が最大となる照射光の波長。

暗電流 ID 暗状態において逆電圧を印加したとき、カソード－アノード間に流れる電流。

上昇時間 tr 光を照射したとき、出力波形が１０％から９０％まで上昇するのに要する時間。

下降時間 tf 光を遮断したとき、出力波形が９０％から１０％まで下降するのに要する時間。

照度センサ（AMS１，３）
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